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เชื่อหรือไม ไสดินสอก็ทําชิพได 

กฎของมัวรท่ีบอกวา ความเร็วของชิพคอมพิวเตอรจะเพิ่มขึ้นทุกป

ครึ่ง กําลังวิ่งสูทางตัน ยังดีไสดินสอธรรมดามากูชื่อไวทัน 

ถาบอกวา ยุคคอมพิวเตอรท่ีเร็วขึ้นทุกปคร่ึงตามกฎของมัวร 

(Moore’s Law) กําลังจะสิ้นสุดลง นอยคนอาจจะเชื่อ เพราะตลอด

ส่ีสิบป กฎนี้ยังคงเปนจริง ไมมีผิดเพ้ียน  

ถาถามนักวิทยาศาสตรและวิศวกรในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร

ผูอยูในวงการผูผลิตชิพคอมพิวเตอร อาจจะทําใหทานผูอานตกใจ 

เพราะมันกําลังจะเปนอยางนั้นจริงในไมชา  

ปรากฏการณนี้ถูกเรียกกันวา กฎของมัวรกําลังชนกําแพง (Hitting a red 

brick wall) เพราะวามันถึงขีดจํากัดของซิลิคอน วัสดุท่ีใชในการผลิตชิพ

อิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน ดังนั้น นักวิทยาศาสตรท่ัวโลกจึงพยายามที่จะ

คิดคนหาวัสดุอ่ืน  ๆมาใชแทนซิลิคอน ไมวาจะเปนธาตุเยอรมันเนียม หรือ

ลาสุดคือ ทอคารบอนนาโน (Carbon Nanotube) ซ่ึงเปนทอกลวงที่

ประกอบขึ้นดวยชั้นของอะตอมคารบอนมวนเปนทอซอนกัน  

เมื่อนาโนเทคโนโลยีกําลังบูม และเปนความหวังของการปฏิวัติทุกวงการ

อุตสาหกรรม รวมท้ังอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในอนาคตดวยแนวคิดท่ี

จะนําทอคารบอนนาโนที่มีคุณสมบัติอันวิเศษ กลาวคือ มันสามารถเปน

วัสดุก่ึงตัวนํา (Semiconductor) หากจัดเรียงอะตอมไดอยางเหมาะสม

เพ่ือใชลําเลียงอิเล็กตรอนในทรานซิสเตอรแทนซิลิคอน  

ความหวังดังกลาวก็ยังมาไมถึงเสียทีและอาจจะมาชาเกินไป จนทํา

ใหกฎของมัวรส้ินสุดลง จนถึงปจจุบันก็ยังไมสามารถหาวิธีการ

จัดเรียงทอคารบอนนาโนในตําแหนงท่ีตองการบนชิพไดอยาง

แมนยํา (เนื่องจากทอคารบอนนาโนตองพาดอยูระหวางขั้ว

อิเล็กโตรดสองขั้วเพ่ือทําหนาท่ีเหมือนทอนําอิเล็กตรอนผานไป)  

อีกเหตุผลหนึ่งท่ีสําคัญก็คือ ตองคัดกรองเอาเฉพาะทอคารบอนนาโนที่มี

การจัดเรียงตัวของอะตอมคารบอนท่ีเหมาะสมเทานั้นจึงจะมีคุณสมบัติ

พิเศษดังกลาว (ซ่ึงปจจุบันในหองวิจัยสามารถทําไดสําเร็จดวย

การใชมนุษยคัดเลือกและจัดวางเองเทานั้น)  

ดังนั้น อนาคตที่จะผลิตชิพท่ีเร็วขึ้นจากทอคารบอนนาโนจึง

ยังไมใชความหวังของวันพรุงนี้  

ขาวดีก็คือความพยายามของมนุษยก็ยังไมส้ินสุด (เหมือนความ

พยายามในการดํารงอยูของสายพันธุมนุษยในธรรมชาติ) 

นักวิทยาศาสตรอีกกลุมหนึ่งไดคิดคนวิธีการสรางทรานซิสเตอร

ดวยวัสดุคารบอนเหมือนกัน แตเปนในรูปของกราไฟต (Graphite) 

เปนวัสดุเดียวกันกับไสดินสอสีดํานั่นแหละครับ  

กราไฟตเปนการจัดเรียงตัวของชั้นอะตอมคารบอนที่แผ

เหมือนกับกระดาษ ประกอบดวยอะตอมคารบอนเพียงชั้น

เดียว นักวิทยาศาสตรพบวามันสามารถทําใหทรานซิสเตอร

ทํางานไดเร็วขึ้นกวาทรานซิสเตอรแบบซิลิคอนถึงรอยเทา 

เนื่องจากอิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีในกราไฟตดวยความตานทาน

เกือบศูนยจึงทําใหเกิดความรอนนอยมาก  

อาจจะพูดไดวามันเปนตัวนําไฟฟาท่ีดีมากนั่นเอง (ทําใหนึกถึง

ตอนเด็กๆ ท่ีเราเคยเอาไสดินสอมาทดลองตอวงจรเพื่อพิสูจนวา

มันสามารถนําไฟฟาไดในวิชาวิทยาศาสตร)  

ขณะเดียวกันซิลิคอนนําไฟฟาไดนอยกวาจึงทําใหเกิดความรอน

สูงเวลาชิพคอมพิวเตอรทํางานเร็วมาก จนมันละลายและทําให

วงจรเสียหาย ไมเพียงความเร็วของการนําอิเล็กตรอนท่ีกราไฟต

เหนือกวาซิลิคอนเทานั้น  แตกราไฟตยังทํางานไดดีขึ้นอีกเมื่อมัน

ถูกลดขนาดใหเล็กลง ในขณะที่ซิลิคอนสูญเสียคุณสมบัติการนํา

ไฟฟาท่ีดีเมื่อมีขนาดเล็กกวา 10 นาโนเมตร  

นอกจากนี้ ยังคนพบวาเมื่อทําใหกราไฟตเปนร้ิวหรือแถบ

คลายริบบ้ิน หรือเพ่ิมอะตอมของออกซิเจนใหมันแลว มันจะมี

คุณสมบัติก่ึงตัวนํามากขึ้นจนสามารถใชทําเปนทรานซิสเตอร

ได และกราไฟตยังสามารถสรางเปนทรานซิสเตอรไดดวย

เทคนิค และเคร่ืองมือเดียวกันกับท่ีใชในอุตสาหกรรมเซมิ

คอนดักเตอรแบบซิลิคอนในปจจุบัน  

บริษัทผูผลิตชิพยักษใหญอยาง Intel IBM และ HP กําลังให

ความสนใจเทคโนโลยีนี้อยางต่ืนเตน เพราะวามันเปนความหวัง

ของวันพรุงนี้นั่นเอง ไมใชความหวังของอนาคตอีกก่ีสิบปก็ไมรู  

เร่ืองโดย: ดร. อดิสร เตือนตรานนท ผูอํานวยการหนวย

ปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองกลจุลภาค  

ศูนย เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

(NECTEC) 
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